
Duodlode-Endpentode 

fir Empfangsgleichrichtung 

und KF-Endverstdarkung 
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Gewicht ca. 35 J - 319~ 

1.Heizerwerte fily Serlenspelsung 
Heizspannung Uy, ca., 55 V 

Helizstrom Ih 100 mA 

Oxydkatode, indirekt gehelizt 

2.Betriebswertie 
Sy et sk BN anliek dealnl MR Aeler e Semsees W el 

a) Diodensystem als Demodulator, 

DEmpfungawiderstand Rdfi’ der durch die Demodulatorschal- 

tung an den angeschlossenen Punkten des Schwingungskrelses 

auftritt, in A 

Hoaghfreguenzspannung an 

dey Dicdcenstrecke H@aB 

wider- 

stand RHB=0,5MQ 

der 

Diode HEB=0’2MQ 
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UBL /1 
b) Endpentodensysten 

Anodenspannung UaL 200 180 100 

Schirmgitterspannung U, 200 180 100 

Katodenwlideratand Rk 200 140 140 

Gittervorspannung 'UlL -13 ~10  =5,3 

Anodenstron IaL 55 61 32,5 

Steilhelt SIl 8,0 9,0 Te5 

Innenwiderstand Ry 25 22 25 

Optimaler Anpassungs- R . 245 3 3 
widerstand 

rusgangsnutzleistung B . 4,8 4,8 1,35 

Klirrfaktor kL 10 10 10 

Gitterwechsal- U1, 6,2 6,2 3,8 
spannung 

Enpfindlichkeit U 0,5 0, 0,55 
(¥, =50m¥) wlL - 

3.iedwerte (atatisch) 
a) Diodensystenm 

Dipdenspannung V. p 5 

Dicdenstron IaB 800 

b) Endpentodensystem 

Anodengpannung UfiL 200 

Schirmgitter- UEL 200 
spannung 

Gittervorspannung UiL -13 

Anodenstron | 9 55 

Schirmgitterstron Iy, 2,5 

vtellheit SL 8 

4.Grenguerts 

a) Dlodensystem 

Scheitelwert der U el 200 
Diodenspsnnung alBnax “a2bmax 

Diodengleichstroum loiBnax™ta2Baax 800 I/uA 

Digodenstromeinsats-—- 

=+0,3 mA) YealBmn™ ea2Bmin 143 v 
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b) Endpentodensysten 

finodenkal tspannung 

Angdenspannung 

Anodenverlustleistung 

Schirmgltterkaltspannung 

Schiragitterspannung 

schirmgitterverlustleistung 
| bei'UmIL-O 

Schiragitterverlustleistung 
bei HML#J' y av 

Gitterstromeinsatzpunkt 

(Xg1p=40+3 pah) 
Gltterableltwlderstand 

AuBerer Widerstand swi~ 
sSchen Heizer und Katode 

Spanrming zwischen Heiser 
uni Katode (Gleiohspan-~ 
nung bgw.Bffektivwert der 
Wechselspannung) 

Rato Ao 570 rrs 

2:Kapagititen 
a) Diodensystenm 

calkB = 1,8 pF 

Caoxp = 2,0 PF 
calazB < 0,15 pFr 

b) Emdpentodensysten 

C < 1,2 p¥ lal 

o) Dioden- und Endpentodensystem 

- C 

0,06 p¥ 

0,02 pF 

c,1 pPF 

0,05 pF 

“a1Bal < 

caQBai" 

alRlL < 

ca2filif{' 
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250 . V 

11 h 

550  V 

250 vV 

1,9 W 

3,5 w 

1 K 

20 xQ 

150 

7 A 
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Die negative Vorspannung fiir daa Steuergltter der Pen- 

tode 8011 grundsdtzlich mittels Katodemwiderstand arzeugt 

werden, Jedooh 18t auch eine halbautozatiscre Vorspan- 

nungserssugung dann zuldssig, wenn der Katodenstirom der 

UBL 71 mehr als 50% des Gesantstroms elnes Eapfangsgs- 

ratas ansmacht und der als Grengwert genannte Maximal- 

wert des Gitterablelitwlderstandes entsprechend unterschrit- 

ten wlrd. 

Woegen der hohen Steilheit der Pentode ist gur Unter- 

driickung von UK#-Schwingungen ein nicht liberbrickter 

Dagpfungswiderstand von etwa 1 k@ in die Znleitung Zun 

steverglitter zu legen. Sdmtliohe Verbindungsleitungen 

sind so kure wie nur irzend miglich gu bemessen. 

Mit Rilcksicht auf die Brummspennung darf die Verstirkung 
ewischen Demodulatordiode und Steuerzitter uaich?t hiher 

sein als 60-fach und der Heizeranschluss neben dem Ka- 

todenstift muB vorzugaswelse geerdet werden, oder, wean 

nicht anders moglich, das niedrigste Potentizl 1in Bezug 

auf Erde oder Chasgils erhalten. Aus dem gleichen Grunde 

1st gur IZapfangsgleichrichtung die Diodenanode a2B zu 

verwenden. 

Die maximal zulassige Abwelchung des HeligstromB betrigt 

* 6% vom Sollwert 100 mA. 
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Eingangswechselspannung und Klirrfaktor als Funktion 

der Ausgangsnutzlelstung 
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